Proiect DCMR

1. Tema

Se realizeaza proiectarea unui amplificator multi-etaj de zgomot redus cu tranzistoare care sa ofere un castig
de G [dB] si un factor de zgomot de F [dB] la frecventa de f [GHz]. La iesirea amplificatorului se introduce un filtru
trece banda de ordin N si banda procentuala B [%] in jurul frecventei de lucru. Schema obtinuta lucreaza pe 50Q la
intrare si iesire.

Retelele de adaptare si elementele filtrului se realizeaza cu linii de transmisie (C7-C8). Nu e permisa utilizarea
tranzistoarelor utilizate Tn exemplele de la curs si laborator (NE 71084, ATF 34143)

Termen de predare: ultima zi din semestru (18.01.2026, 23:59:59)

Proiectul se va preda online in interfata de examen de pe https://rf-opto.etti.tuiasi.ro/ si anume:

1. Schema completa (toate valorile componentelor se vor introduce individual pe site)

2. Daca se utilizeaza alte tranzistoare decat cele din bibliotecile ADS 2003 (de exemplu fisiere cu parametri S)
e necesara atasarea fisierului cu parametri S.

3. Rezultate obtinute (G,F/printscreen)

4. Detalierea (pe hartie/scanat sau electronic doc/pdf) a modalitatii de calcul a retelelor de adaptare cu linii
(valorile initiale) si a filtrului (!! factorul "andrei")

5. (Optional) Proiect ADS (*.zap) + Document explicatii, pentru justificarea punctelor bonus.

2. Notare

Nota primara depinde de indeplinirea cerintelor din datele de proiectare.

Existd puncte bonus/penalizare care se adaugéd/scad la/din nota finala, care pot fi transferate la nota de
laborator daca depasesc nota 10 la proiect.

In stabilirea notei de bazi (la care se adaugi bonus-urile) se verifica coincidenta (inclusiv partial) a valorilor
obtinute, intre temele individuale ale studentilor sau cu exemplul prezentat la laborator/curs. Doud valori identice duc
la depunctarea ambelor teme. Cu céat valoarea impricinatd se regaseste Tn mai multe teme individuale cu atét
depunctarea este mai mare.

Penalizare
1. -2p, lipsa modului de calcul a liniilor initiale din amplificator/filtru (!! factorul "andrei'")

2. -2p, utilizare de elemente concentrate in schema retelelor de adaptare si a filtrului (L,C)
3. -1(2)p, depasire termen de predare, pana la (dupa) examenul din sesiune (XX.01.2026)
4. -2p, utilizare tranzistor ATF 34143 (sau echivalente ATF 54143, ATF 35143, ATF 55143, ATF 58143 etc.)
5. -1p, utilizare tranzistor NE 71084
Bonus

1. +1p, utilizarea a doua tranzistoare diferite pentru cele doua etaje

+1p, utilizarea altei scheme de realizare a FTB decat in exemplu (linii cuplate)
+2p, realizare linii microstrip (substrat alumina 15 mil)

+1(2)p, proiectarea (completd) a schemelor de polarizare a tranzistoarelor

wbkwbD

+2p, stabilizarea neconditionata a tranzistoarelor in banda larga


https://rf-opto.etti.tuiasi.ro/

